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      Аннотация

    
        
          The results of numerical calculations of planar and axial types of channeling of electrons and positrons in straight and periodically bent channels in silicon single crystals. The calculation results showed that the length of decanolactone and the number of particles below canaliculi in axial case.
        

        
          Представлены результаты численных расчетов плоскостного и аксиальных типов каналирования электронов и позитронов в прямых и периодически изогнутых каналах в монокристаллах кремния. Результаты расчетов показали, что длина деканалирования и число каналирующих частиц ниже в аксиальном случае.
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